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北京华敏新材料科技有限公司
二〇二〇年
· 联系信息

销售联系人：林先生 （业务主管），15168150590

销售QQ：3318476556 （客服），2876738937 (技术）

钙钛矿技术交流群：374339732（钙钛矿电池&发光&探测器）
销售微信号：yzz520025113
销售邮箱：3318476556@qq.com，2876738937@qq.com
华敏网站：www.huaminxinke.com
注意：下单时需要传送合同或订单，请优先QQ或微信联系！
· QQ交流群

钙钛矿技术QQ交流群：374339732（钙钛矿电池&发光&探测器）

· 微信号
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· 公司账户

账号名称：北京华敏新材料科技有限公司

开户银行：中国建设银行北京中关村支行

账    号：11001085700053016340

银行行号：105100005133
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一、激光刻蚀/切割导电基底
导电基底加工，主要包括刻蚀和切割，其工作是由我司高精度激光刻蚀和自动划刻机来完成的，机器批量作业，自动化高，尺寸稳定性好。我司于2014年就提供导电基底的刻蚀和划刻业务，产品销售网络遍布各地，经验丰富，技术过硬。
目前我司提供如下导电基底加工业务，下面的附图可以直观地看到各种导电玻璃的面电阻和透过率参数，供大家择优选择。
1. 低电阻&高透FTO导电玻璃
下图/表为三种FTO导电玻璃(NSG,AGC,HM)的透过率曲线，与NSG和AGC导电玻璃相比，我司提供的低电阻&高透FTO(HM)导电玻璃由于面电阻较小，透过率较大，综合性能较好。
[image: image2.emf]三种不同电阻FTO导电玻璃透过率曲线
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低电阻&高透FTO-HM：

1.面电阻优于AGC玻璃

2.透过率优于NSG玻璃

综合性能：优！


	序号
	fto导电玻璃
	基底厚度/mm
	面电阻/欧
	透过率曲线
	定制*

	F-1
	NSG
	2.2
	8
	见上图fto(nsg)
	刻蚀/切割/数量

	F-2
	AGC
	2.2
	14
	见上图fto(agc)
	刻蚀/切割/数量


	F-3
	HM（低电阻&高透）
	2.2
	8
	见上图fto(hm)
	刻蚀/切割/数量


*备注：三种FTO导电玻璃均有库存，优先推荐使用我司的低电阻&高透FTO导电玻璃（FTO-HM），欢迎提供刻蚀图案，定制加工（刻蚀/切割），价格依图案和数量而定，量大优惠！
2. 低电阻&高透ITO导电玻璃
下图/表为两种ITO导电玻璃(AGC,HM-1)的透过率曲线。与AGC的ITO导电玻璃相比，我司的ITO-HM-1导电玻璃透过率更高，性能较好。
[image: image3.emf]两种8欧ITO导电玻璃透过率对比
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ITO-HM-1优势：

1.透过率优于AGC玻璃

2.面电阻等同AGC玻璃


	序号
	ITO导电玻璃
	基底厚度/mm
	面电阻/欧
	透过率曲线
	定制*


	ITO-1
	AGC
	1.1
	8
	见上图ITO(AGC)
	刻蚀/切割/数量

	ITO-2
	HM-1（低电阻&高透）
	1.1
	8
	见上图ITO(HM-1)
	刻蚀/切割/数量


*备注：两种ITO导电玻璃均有库存，优先推荐使用我司的低电阻高透ITO-HM-1导电玻璃，欢迎提供刻蚀图案，定制加工（刻蚀/切割），价格依图案和数量而定，量大优惠！
3. 紫外线高阻隔&可见光高透过ITO导电玻璃
下图/表为两种ITO导电玻璃（AGC,HM-2）的透过率曲线。与AGC的ITO导电玻璃相比，我司的ITO-HM-2导电玻璃具有如下优势：1）紫外线高阻隔，可以减少紫外线对电池的损害；2）可见光区域高透过，550nm处的透过率高达91%；3）面电阻8欧，和AGC的ITO导电玻璃相当。
[image: image4.emf]紫外线高阻隔&可见光高透过ITO导电玻璃透过率
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与AGC-ITO玻璃相比,ITO-HM-2优势：

1.紫外线高阻隔

2.可见光高透过率(91%,550nm)

3.面电阻等同AGC玻璃(8欧)


	序号
	ITO导电玻璃
	基底厚度/mm
	面电阻/欧
	透过率曲线
	定制*

	ITO-1
	AGC
	1.1
	8
	见上图ITO(AGC)
	刻蚀/切割/数量

	ITO-3
	HM-2（紫外线高阻隔&可见光高透）
	1.1
	8
	见上图ITO(HM-2)
	刻蚀/切割/数量


*备注：两种ITO导电玻璃均有库存，优先推荐使用我司的紫外线高阻隔&可见光高透过ITO导电玻璃，欢迎提供刻蚀图案，定制加工（刻蚀/切割），价格依图案和数量而定，量大优惠！
4. 柔性ITO导电基底刻蚀加工

下图为柔性ITO导电基底刻蚀加工后的图片，真空塑封包装。无论PET/ITO还是PEN/ITO，均可刻蚀，刻蚀精度高，使用方便。


[image: image5] [image: image6.png]
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	序号
	柔性ITO导电基底
	基底厚度/mm
	面电阻/欧
	透过率
	定制*

	ITO-P-1
	ITO-PET
	0.125
	~8
	~80%
	刻蚀/切割/数量

	ITO-P-2
	ITO-PEN
	0.125
	~8
	~80%
	刻蚀/切割/数量


*备注：两种ITO-PET/PEN均有库存，欢迎提供刻蚀图案，定制加工（刻蚀/切割），价格依图案和数量而定，量大优惠！
5. 我司的导电基底刻蚀/切割加工样品图片
1）导电玻璃加工样品
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2）柔性导电基底加工样品
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二、致密层材料

	类别
	货号
	品名
	技术指标
	包装
	备注

	旋涂液

（低温）
	HM-B-007
	低温纳米晶TiO2旋涂液

(低温烧结)
	型号：LT-TiO2

成分：纳米晶TiO2

粒径：小于10nm

外观：黄色透明液体

溶剂：醇类/水
	5毫升
	厚度：~30纳米

旋涂：2000rpm, 60秒

烧结：100度20分钟

适合低温平面结构电池

	
	
	
	
	10毫升
	

	
	
	
	
	其它
	

	
	HM-B-008
	室温纳米晶ZnO旋涂液

（室温固化）
	型号：LN-ZnO

组份：纳米ZnO

粒径：小于10nm

外观：乳浊液

溶剂：甲醇/丁醇/氯仿等
	5毫升
	厚度：~30纳米

旋涂：3000rpm, 30秒

适合低温平面结构电池

	
	
	
	
	10毫升
	

	
	
	
	
	大包装
	

	
	HM-B-009
	低温纳米晶NiO旋涂液

推荐
	型号：LN-NiO

组份：纳米晶NiO

粒径：小于10nm

外观：深绿色浆料

含量：20毫克/毫升

溶剂：水
	5毫升
	厚度：~30nm

旋涂：5000rpm, 90秒，1次

温度：100度
适合低温平面结构电池

	
	
	
	
	10毫升
	

	
	
	
	
	大包装
	

	
	HM-B-009-S
	低温纳米晶NiO粉体

推荐
	型号：LN-NiO-S

组份：纳米晶NiO

粒径：小于10nm

外观：黑色粉体
	1克
	溶剂：水（优选），异丙醇/氯苯混合溶剂

	
	HM-B-010
	低温TiCl4浸泡溶液

（低温化学浴）

推荐
	型号：LN-TiCl4

成分：TiOx

外观：无色透明

溶剂：水

浓度：2M
	25毫升
	浓度：0.2M（水稀释）

浸泡：70度120分钟

干燥：70度30分钟

用于氧化钛膜层再处理，改善颗粒间的电接触性能

	
	
	
	
	100毫升
	

	
	
	
	
	大包装
	

	旋涂液

（高温）

旋涂液

（高温）


	HM-B-012
	高温TiOx盐酸旋涂液

（高温烧结）

推荐
	型号：HH-TiOx

成分：TiOx/H+

外观：无色透明

溶剂：醇类
	5毫升
	厚度：~50纳米

旋涂：2000rpm, 60秒

烧结：500度30分钟

适合平面结构电池


	
	
	
	
	10毫升
	

	
	
	
	
	大包装
	

	
	HM-B-013
	高温TiO(acac)2旋涂液

（高温烧结）

推荐
	HN-TiO(acac)2

成分：TiO(acac)2

外观：淡黄色透明

溶剂：醇类

浓度：0.15M或0.30M
	10毫升
	厚度：~50纳米

旋涂：2000rpm, 60秒

烧结：500度15分钟

适合介孔结构电池

	
	
	
	
	20毫升
	

	
	
	
	
	50毫升
	

	
	
	
	
	大包装
	

	
	HM-B-014
	高温ZnO凝胶旋涂液

（中温烧结）


	型号：Mg-ZnO

组份：ZnO

外观：淡黄色透明

溶剂：乙二醇甲醚
	5毫升
	厚度：~30纳米

旋涂：2000rpm, 60秒

烧结：预热125度10分钟，烧结：300度10分钟

适合介孔/平面结构电池

	
	
	
	
	10毫升
	

	
	
	
	
	大包装
	

	
	HM-B-015
	中温NiOx凝胶旋涂液

（中温烧结）

推荐
	型号：MG-NiOx

组份：NiOx
外观：墨绿色透明

溶剂：乙二醇
	5毫升
	厚度：小于100纳米
旋涂：4000rpm, 90秒

烧结：300度60分钟

适合介孔/平面结构电池

	
	
	
	
	10毫升
	

	
	
	
	
	大包装
	


附图：
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低温氧化镍旋涂液
三、介孔层材料

	类别
	货号
	品名
	技术指标
	包装
	备注

	介孔层浆料

（印刷型）


	HM-C-001
	18NR-T二氧化钛丝印浆料（进口）
	Dyesol, 18NR-T，~20nm，固含量20%
	5克
	Dyesol公司进口250目丝网印刷一次，烧结后厚度约2-3微米。（500度烧结30分钟）

	
	
	
	
	10克
	

	
	
	
	
	20克
	

	
	
	
	
	50克
	

	
	
	
	
	其它
	

	
	HM-C-002
	30NR-D二氧化钛丝印浆料（进口）
	Dyesol,30NR-D,~30 nm，固含量~20%
	10克
	Dyesol公司进口。250目丝网印刷一次，烧结后厚度约2-3微米。（500度烧结30分钟）

	
	
	
	
	20克
	

	
	
	
	
	其它
	

	
	HM-C-003
	纳米三氧化二铝丝印浆料（自制）

（纳米分散技术）

推荐
	Al2O3, ~50nm，固含量~20%
	10克
	250目网板，印刷一次约2微米（500度烧结30分钟）

	
	
	
	
	20克
	

	
	
	
	
	50克
	

	
	
	
	
	其它
	

	
	HM-C-004
	纳米二氧化锆丝印浆料（自制）

（纳米分散技术）

推荐
	ZrO2,  ~50nm/20nm，固含量~20%
	10克
	250目网板，印刷一次约2微米（450度烧结30分钟）

	
	
	
	
	20克
	

	
	
	
	
	50克
	

	
	
	
	
	其它
	

	
	HM-C-005
	纳米氧化镍丝印浆料

（纳米分散技术）

推荐
	NiO,  ~20nm，固含量~20%
	10克
	250目网板，印刷一次约2微米（300度烧结30分钟）

	
	
	
	
	20克
	

	
	
	
	
	其它
	

	介孔层浆料

（旋涂型）
	HM-C-006
	超薄18NR-T旋涂浆料

推荐
	纳米分散技术稀释：

18NR-T/溶剂（重量比）
	10克
	厚度：~400纳米

转速：2000rpm, 30秒

烧结：500度30分钟

	
	
	
	
	其它
	

	
	HM-C-007
	超薄30NR-D旋涂浆料

推荐
	纳米分散技术稀释：

30NR-D/溶剂/添加剂（重量比）
	10克
	厚度：~400纳米

转速：3000rpm, 30秒

烧结：500度30分钟

	
	
	
	
	其它
	

	
	HM-C-008
	高温纳米氧化铝旋涂浆料
	纳米分散技术稀释：

Al2O3(50nm)浆料/溶剂/添加剂（重量比）
	10克
	厚度：~500纳米

转速：2000rpm, 30秒

烧结：500度30分钟

	
	
	
	
	其它
	

	
	HM-C-009
	低温纳米氧化铝旋涂分散液
	Al2O3, <50nm，固含量6-7wt%

溶剂：异丙醇
	5克
	厚度：~400纳米

转速：2500rpm, 60秒

烧结：150度10分钟

	
	
	
	
	10克
	

	
	
	
	
	其它
	

	
	HM-C-010
	高温纳米氧化锆旋涂浆料
	纳米分散技术稀释：

ZrO2(50nm/20nm)浆料/溶剂/添加剂（重量比）
	10克
	厚度：~500纳米

转速：2000rpm, 30秒

烧结：500度30分钟）

	
	
	
	
	其它
	

	
	HM-C-011
	高温纳米氧化镍旋涂浆料
	稀纳米分散技术稀释：

NiO(20nm)浆料/乙醇/添加剂（重量比）
	5克
	厚度：~200纳米

转速：4000rpm, 90秒

烧结：300度60分钟

	
	
	
	
	10克
	

	
	
	
	
	其它
	

	
	HM-C-012
	低温氧化锡旋涂分散液
	含量15wt%，溶剂：水
	50毫升
	微乳溶液，透明，稳定。可以用水或异丙醇进一步任意比列稀释。


四、钙钛矿前驱体

	类别
	货号
	品名
	技术指标
	包装
	备注

	钙钛矿前驱体

（有机胺盐）

钙钛矿前驱体
（有机胺盐）
	HM-D-001
	MACl

CH3NH3Cl

(甲基氯化铵)
	>=99.5%

（提纯二次，无水处理，防潮密封)
	10克
	白色晶体，极易吸潮，易溶于DMF、DMSO、水，溶于乙醇，异丙醇，不溶于乙醚、丙酮和氯仿。

	
	
	
	
	25克
	

	
	HM-D-002
	MAI

CH3NH3I

(甲基碘化铵)

精制

推荐
	>=99.5%

(提纯二次，无水处理，隔绝包装)
	10克
	白色晶体，极易吸潮，易溶于水，溶于乙醇，异丙醇，不溶于乙醚、丙酮和氯仿。

	
	
	
	
	25克
	

	
	
	
	
	其它
	

	
	HM-D-003
	MABr

CH3NH3Br

(甲基溴化铵)

精制
	>=99.5%

(提纯二次，无水处理，防潮密封)
	10克
	白色晶体，极易吸潮，易溶于DMF、DMSO、水，溶于乙醇，异丙醇，不溶于乙醚、丙酮和氯仿。

	
	
	
	
	25克
	

	
	
	
	
	100克
	

	
	
	
	
	500克
	

	
	
	
	
	其它
	

	
	HM-D-004
	MAAc
CH3NH3Ac（Ac=CH3COO)
(甲胺乙酸盐)

精制
	>=99.5%

(提纯二次，无水处理，防潮密封)
	5克
	白色晶体，极易吸潮，易溶于DMF、DMSO、水，溶于乙醇，异丙醇等。

	
	
	
	
	10克
	

	
	
	
	
	其它
	

	
	HM-D-005
	PEAI

(苯乙胺氢碘酸盐）

（精制）
	>=99.5%

(提纯二次，无水处理，防潮密封)
	5克
	白色晶体，极易吸潮，易溶于DMF、DMSO、水，溶于乙醇，异丙醇等。

	
	HM-D-006
	PEABr

(苯乙胺氢溴酸盐）

（精制）
	>=99.5%

(提纯二次，无水处理，防潮密封)
	5克

10克
	白色晶体，极易吸潮，易溶于DMF、DMSO、水，溶于乙醇，异丙醇等。

	
	HM-D-007
	NMAI

(萘甲胺氢碘酸盐）

（精制）
	>=99.5%

(提纯二次，无水处理，防潮密封)
	5克
	白色晶体，极易吸潮，易溶于DMF、DMSO、水，溶于乙醇，异丙醇等。

	
	HM-D-008
	NMABr

(萘甲胺氢溴酸盐）

（精制）
	>=99.5%

(提纯二次，无水处理，防潮密封)
	5克
	白色晶体，极易吸潮，易溶于DMF、DMSO、水，溶于乙醇，异丙醇等。

	
	HM-D-009
	FAI

NH=CH-NH3I

(甲脒碘盐)

精制

推荐
	>=99.5%

(提纯二次，无水处理，防潮密封)
	10克
	白色晶体，极易吸潮，易溶于DMF、DMSO、水，溶于乙醇，异丙醇，不溶于乙醚、丙酮和氯仿。

	
	
	
	
	25克
	

	
	
	
	
	100克
	

	
	
	
	
	500克
	

	
	
	
	
	其它
	

	
	HM-D-010
	FABr

NH=CH-NH3Br

(甲脒溴盐)

精制
	>=99.5%

(提纯二次，无水处理，防潮密封)
	5克
	白色晶体，极易吸潮，易溶于DMF、DMSO、水，溶于乙醇，异丙醇，不溶于乙醚、丙酮和氯仿。

	
	
	
	
	10克
	

	
	
	
	
	25克
	

	
	
	
	
	100克
	

	
	
	
	
	500克
	

	
	
	
	
	其它
	

	
	HM-D-011
	5-AVAI

HOOC-(CH2)4-NH3I
(5-氨基戊酸碘盐)

精制

推荐
	>=99.5%

(提纯二次，无水处理，防潮密封)
	5克
	白色晶体，极易吸潮，易溶于DMF、DMSO、水，溶于乙醇，异丙醇，不溶于乙醚、丙酮和氯仿。

	
	
	
	
	10克
	


	
	HM-D-011-B
	5-AVABr
5-氨基戊酸溴
	>=99%

(二次结晶，无水处理，防潮密封）


	5克
	米白色粉末，白色塑料瓶包装，分子量：198.06，钙钛矿太阳能电池。

	
	HM-D-012
	HACl

HONH3Cl

羟胺氯盐
	>=99.5%, 白色晶体
(提纯二次，无水处理，防潮密封)
	5克
	白色晶体，极易吸潮，易溶于DMF、DMSO、水，溶于乙醇，异丙醇，不溶于乙醚、丙酮和氯仿。

	钙钛矿前驱体

（金属盐）

钙钛矿前驱体

（金属盐）


	HM-D-014
	PbI2

(二碘化铅)

推荐
	99.999%
	10克
	亮黄色粉末。无气味。微溶于

冷水或沸水。易溶于硫代硫酸钠溶液，易溶于DMF,DMSO，溶于浓碘化物和浓乙酸钠溶液，不溶于乙醇和冷盐酸。相对密度6.16。熔点402℃。沸点954℃。有毒。有刺激性。有致畸可能性。



	
	
	
	
	25克
	

	
	
	
	
	其它
	

	
	HM-D-016
	PbBr2

(二溴化铅)
	99.999%
	10克
	白色斜方结晶。密度6.66g/cm3。熔点373℃。沸点916℃。易溶于溴化钾溶液。溶于酸。微溶于氨。不溶于醇。遇光分解。

	
	
	
	
	25克
	

	
	
	
	
	其它
	

	
	HM-D-017
	PbCl2
(二氯化铅)
	99.999%
	10克
	白色结晶性粉末，易溶于热水、浓盐酸、氯化铵、硝酸铵和氢氧化钠溶液，微溶于甘油，难溶于冷水和稀盐酸，不溶于醇。

	
	HM-D-018  
	
	
	
	

	
	
	
	
	25克
	

	
	
	
	
	其它
	

	
	HM-D-019
	SnI2

(二碘化锡)
	99%
	1克
	相对密度5.285。熔点320℃。沸点717℃(分解)。微溶于水，同时分解，溶于苯、氯仿、二硫化碳。

	
	
	
	
	10克
	

	
	
	
	
	其它
	

	
	HM-D-020
	
	99.999%, 无水

推荐
	5克
	

	
	
	
	
	其它
	

	
	HM-D-021
	SnBr2

(二溴化锡)
	99.9%
	5克
	可溶于水、乙醇、乙醚、丙酮，其稀水溶液会发生水解。 

	
	
	
	
	10克
	

	
	
	
	
	其它
	

	
	HM-D-022
	CsI

（碘化铯）
	99%
	5克
	无色结晶或结晶性粉末。易潮解。对光敏感。极易溶于水，溶于乙醇，微溶于甲醇，几乎不溶于丙酮。

	
	
	
	
	10克
	

	
	
	
	
	25克
	

	
	
	
	
	50克
	

	
	
	
	
	100克
	

	
	
	
	
	其它
	

	
	HM-D-023
	
	99.999%,超干

推荐
	5克
	

	
	
	
	
	10克
	

	
	
	
	
	25克
	

	
	
	
	
	50克
	

	
	
	
	
	100克
	

	
	
	
	
	其它
	

	
	HM-D-024
	CsCl
（氯化铯）
	99.999%,超干

推荐
	10克
	白色立方结晶。有吸湿性。密度3.988g/mL。熔点645℃，沸点1290℃，极易溶于水。微溶于甲醇、乙醇，不溶于丙酮。在空气中吸湿潮解。

	
	
	
	
	50克
	

	
	
	
	
	其它
	

	
	HM-D-025
	CsBr
（溴化铯）
	99.999%

推荐
	10克
	白色结晶。有吸湿性。易溶于水，溶于乙醇。

	
	
	
	
	其它
	

	
	HM-D-026
	
	99.9%
	25克
	

	
	
	
	
	其它
	

	
	HM-D-027
	Cs2CO3
（碳酸铯）
	99.99%
	10克
	白色固体，极易溶于水和乙醇，溶于乙醚。在空气中放置迅速吸湿。

	
	
	
	
	其它
	

	
	HM-D-028
	ZnI2

(碘化锌)
	99.99%
	25克
	白色或几乎白色粒状或粉末。极易溶于水，易溶于乙醇和乙醚。在室温下和O2 H2O反应生成ZnO和I2。

	
	
	
	
	其它
	

	
	
	
	99.999%
	5克
	

	
	
	
	
	其它
	

	钙钛矿旋涂液/助膜剂

钙钛矿旋涂液/助膜剂


	HM-D-029
	CH3NH3PbI3旋涂液(GBL)

摩尔比：CH3NH3I/PbI2=1
	黄色透明液体（60度）
~40%(W), 精制GBL

防潮：多重密封
	2毫升
	产品室温会沉淀，加热70度后完全溶解。旋涂前，建议加入少量助膜剂，可获得更加致密和高覆盖率的膜层

	
	
	
	
	其它
	

	
	HM-D-030
	CH3NH3PbI3旋涂液(DMF)

摩尔比：CH3NH3I/PbI2=1

推荐
	黄色透明液体
~40%(W), 精制DMF

防潮：多重密封
	2毫升
	旋涂前，建议加入少量助膜剂，可获得更加致密和高覆盖率的膜层

	
	
	
	
	其它
	

	
	HM-D-031
	CH3NH3PbI3旋涂液(DMSO)

摩尔比：CH3NH3I/PbI2=1
	黄色透明液体
~40%(W), 精制DMSO

防潮：多重密封
	2毫升
	与DMF和GBL相比，DMSO更有利于成膜；
旋涂前，建议加入少量助膜剂，可获得更加致密和高覆盖率的膜层

	
	
	
	
	其它
	

	
	HM-D-032
	CH3NH3PbI3旋涂液(DMSO/GBL=3:7)

摩尔比：CH3NH3I/PbI2=1

推荐
	黄色透明液体
~40%(W), 精制DMSO/GBL

防潮：多重密封
	2毫升
	与DMF、GBL或DMSO相比，DMSO/ GBL更有利于成膜；产品室温完全溶解透明。旋涂前，建议加入少量助膜剂，可获得更加致密和高覆盖率的膜层

	
	
	
	
	其它
	

	
	HM-D-033
	CH3NH3PbI3旋涂液(DMF)

摩尔比：CH3NH3I/Pb(Ac)2=3
	黄色透明液体
~40%(W), 精制DMF

防潮：多重密封
	2毫升
	采用乙酸铅替代碘化铅，可获得更均匀更致密的钙钛矿膜层，无需引入其它助膜剂

	
	
	
	
	其它
	

	
	HM-D-034
	CH3NH3PbI2Cl旋涂液(DMF)

摩尔比：CH3NH3I/PbCl2=3
	黄色透明液体
~40%(W), 精制DMF

防潮：多重密封
	2毫升
	旋涂前，建议加入少量助膜剂，可获得更加致密和高覆盖率的膜层

	
	
	
	
	其它
	

	
	HM-D-035
	CH3NH3PbBr3旋涂液(DMF)

摩尔比：CH3NH3Br/PbBr2=1
	黄色透明液体
~40%(W). 精制DMF

防潮：多重密封
	2毫升
	旋涂前，建议加入少量助膜剂，可获得更加致密和高覆盖率的膜层

	
	
	
	
	其它
	

	
	HM-D-036
	NH=CHNH3PbI3旋涂液(DMF)

摩尔比：NH=CHNH3I/PbI2=1
	黄色透明液体
~40%(W). 精制DMF

防潮：多重密封
	2毫升
	旋涂前，引入少量氢碘酸或助膜剂可大大提高膜层覆盖率

	
	
	
	
	其它
	

	
	HM-D-037
	NH4Cl

氯化铵
	>=99%
	5克
	少量的 NH4Cl于钙钛矿旋涂液，有助于钙钛矿膜层成膜。

	
	
	
	
	25克
	

	
	
	
	
	其它
	

	
	HM-D-038
	CHP

N-环己基-2-吡咯烷酮
	>=99%
	5克
	少量CHP于钙钛矿旋涂液，有助于钙钛矿膜层成膜。

	
	
	
	
	25克
	

	
	
	
	
	其它
	

	
	HM-D-039
	BmPyPB

1,3-双(3,5-二吡啶-3-基苯基)苯
	>=99%
	1克
	少量的BmPyPB于钙钛矿旋涂液，有助于钙钛矿膜层晶化成膜。

	
	
	
	
	5克
	

	
	
	
	
	其它
	

	
	HM-D-040
	TmPyPB

1,3,5-三[(3-吡啶基)-3-苯基]苯
	>=99%
	1克
	类似BmPyPB。

	
	
	
	
	5克
	

	
	
	
	
	其它
	

	
	HM-D-041
	PEG

poly(ethylene glycol)
	>=99%
	5克
	少量PEG于钙钛矿旋涂液，有助于钙钛矿膜层成膜。

	
	
	
	
	25克
	

	
	
	
	
	其它
	

	
	HM-D-042
	1,8-DIO

1,8-二碘辛烷
	>=98%
	5克
	少量1,8-DIO于钙钛矿旋涂液，有助于钙钛矿膜层成膜。

	
	
	
	
	25克
	

	
	
	
	
	其它
	

	
	HM-D-043
	1,4-DIB

1,4-二碘丁烷
	>=99%
	5克
	少量1,4- DIB于钙钛矿旋涂液，有助于钙钛矿膜层成膜。

	
	
	
	
	25克
	

	
	
	
	
	其它
	

	
	HM-D-044
	1,10-DID

1,10-二碘癸烷
	>=99%
	25克
	少量1,10- DID于钙钛矿旋涂液，有助于钙钛矿膜层成膜。

	
	
	
	
	其它
	

	
	HM-D-045
	1,4-DBrB

1,4-二溴丁烷
	>=99%
	5克
	少量1,4- DBrB于钙钛矿旋涂液，有助于钙钛矿膜层成膜。

	
	
	
	
	25克
	

	
	
	
	
	其它
	

	
	HM-D-046
	1,4-DClB

1,4-二氯丁烷
	>=99%
	25克
	少量1,4- DClB于钙钛矿旋涂液，有助于钙钛矿膜层成膜。

	
	
	
	
	其它
	

	
	HM-D-047
	TPPI

四苯基碘化膦
	>=99%
	5克
	少量TPPI于钙钛矿旋涂液，有助于钙钛矿膜层成膜。

	
	
	
	
	其它
	

	
	HM-D-048
	TPPCl

四苯基氯化膦
	>=99%
	5克
	少量TPPcCl于钙钛矿旋涂液，有助于钙钛矿膜层成膜。

	
	
	
	
	25克
	

	
	
	
	
	其它
	


五、空穴/电子传输层材料

	类别
	货号
	品名
	规格
	包装
	备注

	HTM旋涂液
	HM-E-001
	常规Spiro-MeOTAD旋涂液
	防潮：多重密封
	2毫升
	需要空气氧化

	
	
	
	
	其它
	

	
	HM-E-002
	FK102-Co(III)-PF6-

Spiro钴基旋涂液
	防潮：多重密封
	2毫升
	无需空气氧化

	
	
	
	
	其它
	

	
	HM-E-003
	FK102-Co(III)-TFSI-Spiro钴基旋涂液

推荐
	防潮：多重密封
	2毫升
	无需空气氧化

	
	
	
	
	其它
	

	
	HM-E-004
	FK209-Co(III)-PF6-

Spiro钴基旋涂液
	防潮：多重密封
	2毫升
	无需空气氧化

	
	
	
	
	其它
	

	
	HM-E-005
	FK209-Co(III)-TFSI-Spiro钴基旋涂液

推荐
	防潮：多重密封
	2毫升
	无需空气氧化

	
	
	
	
	其它
	

	
	HM-E-006
	FK269-Co(III)-PF6-

Spiro钴基旋涂液
	防潮：多重密封
	2毫升
	无需空气氧化

	
	
	
	
	其它
	

	
	HM-E-007
	FK269-Co(III)-TFSI-Spiro钴基旋涂液
	防潮：多重密封
	2毫升
	无需空气氧化

	
	
	
	
	其它
	

	空穴/电子传输层材料I

空穴/电子传输层材料I
	HM-E-008
	高纯Spiro-MeOTAD

（有机HTM）

推荐
	99.8%, 米白色粉末，光学纯
	1克
	公司精制，最常用、最高效率的有机HTM材料

	
	
	
	
	其它
	

	
	HM-E-009
	SpiroMeOTAD

(TFSI)2

（已氧化）

推荐
	99.5%, 墨绿色粉末 
	0.5克
	公司精制，将TFSI基团引入到Spiro-MeOTAD结构，无须使用敏感的锂盐

	
	
	
	
	其它
	

	
	HM-E-010
	高纯CuI粉末

（无机HTM）
	99.99%，灰白色粉末
	5克
	效率超过10%，成本低廉，可望替代Spiro-MeOTAD

	
	HM-E-011
	高纯CuSCN粉末

（无机HTM）
	99%，灰白色粉末
	5克
	效率超过10%，成本低廉，可望替代Spiro-MeOTAD

	
	
	
	
	25克
	

	
	
	
	
	100克
	

	
	HM-E-012
	升华品P3HT
	99.5%, 平均分子量3.5万，规整度大于97%
	0.5克
	公司精制，无须使用敏感的锂盐，效率超过10%

	
	
	
	
	1克
	

	
	
	
	
	2克
	

	
	
	
	
	其它
	

	
	HM-E-013
	德国进口PEDOT:PSS导电液(CLEVIOS™ P VP AI 4083)

(进口)
	1.3-1.7%水溶液, 深蓝色，电阻500-5000欧，粘度5-12mPas，粒径80-100纳米
	50毫升
	常用的P型空穴传输层PEDOT/PSS层材料

	
	
	
	
	100毫升
	

	
	
	
	
	其它
	

	
	HM-E-014
	F4-TCNQ

2,3,5,6-四氟-7,7',8,8'-四氰二甲基对苯醌
	99%，红色粉末,升华品
	25毫克
	反向平面电池，如果将F4-TCNQ掺杂到PEDOTPSS，电池效率可以得到明显提高，高达17%以上

	
	
	
	
	100毫克
	

	
	HM-E-015
	PC61BM

(Nano C公司）

推荐
	>99.5%
	1.0克
	纯度：99.6%

[6,6]异构：>99.9%

	
	
	
	
	>1克
	

	
	
	PC61BM

(Solarix公司）

推荐
	>99.5%
	0.1克
	纯度：99.6%

[6,6]异构：>99.9%

	
	
	
	
	1.0克
	

	
	
	
	
	>1克
	

	
	HM-E-016
	Cs2SnI6

铯锡碘

（空气稳定）

推荐
	大于99%, 光学纯
	1克
	公司精制

	
	
	
	
	其它
	

	
	HM-E-017
	升华品C60
	大于99.5%, 光学纯
	1克
	阴极缓冲层材料

	
	
	
	
	5克
	

	
	
	
	
	其它
	

	HTM层

添加剂

（非钴盐）
	HM-E-018
	双三氟甲烷磺酰亚胺锂
(LiTFSI)
	大于99%
	5克
	在氧气或干燥空气下，氧化Spiro-MeOTAD

	
	
	
	
	10克
	

	
	
	
	
	其它
	

	
	HM-E-019
	TBP

4-叔丁基吡啶

精制
	大于98%
	1克
	常用的添加剂

	
	
	
	
	5克
	

	
	
	
	
	25克
	

	空穴传输层钴盐

（三价）

空穴传输层钴盐

（三价）
	HM-E-020
	FK102-Co(III)-PF6钴盐
	99%，黄色粉末
	0.5克
	1. 用于HTM层Spiro-MeOTAD的氧化掺杂，使之具有高的导电性；

2. 无需空气氧化，实验重现性高；

3. 建议用量：10mol%Spiro-MeOTAD

4. 溶剂：乙腈

	
	
	
	
	1.0克
	

	
	
	
	
	2.0克
	

	
	
	
	
	其它
	

	
	HM-E-021
	FK102-Co(III)-TFSI钴盐

推荐
	99%，黄色粉末
	0.5克
	同FK102-Co(III)-PF6钴盐



	
	
	
	
	1.0克
	

	
	
	
	
	2.0克
	

	
	
	
	
	其它
	

	
	HM-E-022
	FK209-Co(III)-PF6钴盐
	99%，黄色粉末
	0.5克
	同FK102-Co(III)-PF6钴盐

	
	
	
	
	1.0克
	

	
	
	
	
	2.0克
	

	
	
	
	
	其它
	

	
	HM-E-023
	FK209-Co(III)-TFSI（三价钴盐）

推荐
	99%，黄色粉末
	1.0克
	同FK102-Co(III)-PF6钴盐DYESOL,进口分装

	
	
	
	
	其它
	

	
	HM-E-024
	FK269-Co(III)-PF6钴盐
	99%，黄色粉末
	0.5克
	同FK102-Co(III)-PF6钴盐

	
	
	
	
	1.0克
	

	
	
	
	
	2.0克
	

	
	
	
	
	其它
	

	
	HM-E-025
	FK269-Co(III)-TFSI钴盐
	99%，黄色粉末
	0.5克
	同FK102-Co(III)-PF6钴盐

	
	
	
	
	1.0克
	

	
	
	
	
	2.0克
	

	
	
	
	
	其它
	

	空穴/电子传输层材料II
	HM-E-026
	PTAA

（Solarix)

推荐
	电子纯

Mw:30-100kDa

PDI:2-4

（GPC)
	0.1克
	库存：

48 kDa (2.2)

	
	
	
	
	0.5克
	

	
	
	
	
	1.0克
	

	
	HM-E-027
	Poly-TPD

（Solarix)

推荐
	电子纯

Mw:80-150kDa

（GPC)
	0.1克
	库存：

82500（1.71）

	
	
	
	
	0.5克
	

	
	
	
	
	1.0克
	

	
	HM-E-028
	PC71BM

（Solarix)

推荐
	电子纯

纯度：>99%

[6,6]异构：>99%

（GPC)
	0.1克
	库存：

纯度：99.1%

[6,6]异构：>99%

	
	HM-E-029
	PTB7

（Solarix)

推荐
	电子纯

Mw:50-100kDa

（GPC)
	0.1克
	库存：

55 kDa (2.7)


六、对电极材料

	类别
	货号
	品名
	规格
	包装
	备注

	背电极/对电极/电极材料

(原材料)


	HM-F-001
	低温导电银浆

推荐
	80度下20分钟固化
	50克
	瓶装或注射器包装

	
	HM-F-002
	室温固化导电银浆
	AB胶，室温30分钟固化
	25克*2
	瓶装或注射器包装

	
	HM-F-003
	银纳米线分散液

（可长期保存）
	线径：~30纳米

长度：>=30微米

溶剂

固含量5mg/ml
	20克
	产品分散在甘油溶剂中，使用前需要离心分离后再分散到目标溶剂。提供操作方法。

	
	
	
	
	其它
	

	
	HM-F-004
	薄片石墨

(C电极层材料专用)
	平均粒径约30微米（5000目）
	25克
	碳电极浆料的原材料。

	
	
	
	
	50克
	

	
	HM-F-005
	纳米炭黑

(C电极层材料专用)
	黑色纳米粉末，平均粒径~30nm
	25克
	碳电极浆料的原材料。

	
	
	
	
	100克
	

	
	HM-F-006
	低温C-20碳电极浆料

（印刷）

推荐
	最低方阻：20欧（15微米）

固化温度和时间：150度15分钟
	10克
	主要成分导电炭粉和低温环氧树脂等，溶剂主要为高沸点的酯类、醚类及酮类的混合溶剂，电阻最低达20欧（15微米），固含量约40-50%，适合印刷。

	
	
	
	
	其它
	

	
	HM-F-007
	高温C-20碳电极浆料（刮涂或印刷）

推荐
	最低方阻：20欧（15微米）

溶剂：松油醇等
400度30分钟固化
	10克
	电阻低，固含量约30%，适合印刷/刮涂。

	
	
	
	
	其它
	

	
	HM-F-008
	石墨烯
	99%，黑色，粒径<50微米，厚度<4纳米
	1克
	透明石墨烯电极研究

	
	
	
	
	其它
	

	
	HM-F-009
	氧化石墨烯
	99%，棕色，粒径<50微米，厚度~1纳米
	1克
	透明石墨烯电极研究

	
	
	
	
	其它
	

	
	HM-F-010
	导电聚苯胺
	99%，分子量5-6万
	25克
	电极研究

	
	
	
	
	其它
	


七、界面修饰材料

	类别
	货号
	品名
	规格
	包装
	备注

	界面修饰层材料

界面修饰层材料
	HM-G-001
	IPFB

五氟碘苯
	99%
	1克
	用于钙钛矿层和HTM层之间的界面修饰，提高电池效率和稳定性

	
	HM-G-002
	F5-Ph-SH

五氟苯硫酚
	99%
	1克
	用于钙钛矿和HTM层之间的界面修饰，提高电池效率和稳定性

	
	HM-G-003
	Cs2CO3粉末
	99.99%
	10克
	Cs2CO3修饰层旋涂液的原材料

	
	HM-G-004
	PEI

聚乙烯亚胺
	99%，分子量10000
	25克
	用于导电基底的表面修饰

	
	
	
	99%，分子量1800
	25克
	

	
	HM-G-005
	PEI水溶液

聚乙烯亚胺溶液
	50%水溶液，分子量7万
	25克
	用于导电基底的表面修饰

	
	
	
	
	100克
	

	
	HM-G-006
	乙二胺封端的聚乙烯亚胺
	Mw ~800,average Mn ~600
	50毫升
	用于导电基底的表面修饰

	
	HM-G-007
	MMT

蒙脱石
	99%
	25克
	用于钙钛矿层和HTM层之间，防止TBP对钙钛矿层的腐蚀，同时也减少电荷复合,从而明显提高电池效率

	
	HM-G-008
	Al2O3

界面层纳米氧化铝旋涂液
	Al2O3, 50nm, 固含量2wt%，异丙醇
	5克
	用于钙钛矿和HTM层之间的界面修饰

	
	
	
	
	10克
	

	
	HM-G-009
	Al2O3纳米粉末
	Al2O3, 50nm,99.99%
	50克
	纳米Al2O3粉体

	
	HM-G-010
	APTMS

(3-氨丙基)三甲氧基硅烷
	>=98%
	5克
	用于介孔层和钙钛矿层的界面修饰

	
	HM-G-011
	LiF

氟化锂
	99.99%
	5克
	用于钙钛矿和金属电极之间的界面修饰

	
	HM-G-012
	BCP
升华品BCP
	大于99.5%, 光学纯
	1克
	用于钙钛矿和金属电极之间的界面修饰

	
	
	
	
	5克
	

	
	HM-G-013
	TPPI

四苯基碘化膦
	99%
	5克
	TPPI不仅是助膜剂，而且也是界面修饰剂

	
	HM-G-014
	MoO3
	99.99%
	5克
	用于钙钛矿和金属电极之间的界面修饰

	
	HM-G-015
	C60-SAM
	99%
	1克
	用于平面结构电池，增强钙钛矿和致密层之间的电子转移

	
	HM-G-016
	氨基乙酸
	99%
	25克
	用于钙钛矿层和TiO2层之间，增强钙钛矿层与TiO2层之间的电接触，同时也能有利于增大钙钛矿晶粒大小和改善膜层的形貌，从而明显提高电池效率

	
	HM-G-017
	HOOC(CH2)3NH3I

(4-氨基丁酸碘盐)
	>=99.5%, 白色晶体

(提纯二次，无水处理)
	5克
	

	
	
	
	
	10克
	

	
	
	
	
	其它
	

	
	HM-G-018
	HOOC(CH2)2NH3I

(3-氨基丙酸碘盐)
	>=99.5%, 白色晶体

(提纯二次，无水处理)
	5克
	

	
	
	
	
	10克
	

	
	
	
	
	其它
	

	
	HM-G-019
	HOOC(CH2)NH3I

(2-氨基乙酸碘盐)
	>=99.5%, 白色晶体

(提纯二次，无水处理)
	5克
	

	
	
	
	
	10克
	

	
	
	
	
	其它
	

	
	HM-G-020
	HOOC-Ph-SH

(对巯基苯甲酸)
	99%
	1克
	用于钙钛矿层和TiO2层之间，增强钙钛矿层与TiO2层之间的电接触，同时也能有利于增大钙钛矿晶粒大小和改善膜层的形貌，从而明显提高电池效率


八、封装材料

	类别
	货号
	品名
	规格
	包装
	备注

	钙钛矿专用紫外固化树脂
	HM-H-001
	UVEP001
	1.外观：淡黄色透明液体

2.黏度：250-600cps

3.密度：1.17

4.玻璃化温度：>=100度

5.分解温度：384度

6.闪点：118度

7.导电性：不导电

8.固化条件：240nm-365nm, 几秒到几分钟

9.操作温度：-55度到200度
	10克
	本品适合用于钙钛矿电池的紫外固化封装，不会腐蚀钙钛矿。固化时间短（几秒到几十秒，固化时间长短与紫外光的能量密度有关）


附图：
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            钙钛矿专用紫外固化胶                   MAPbI3涂层经UV胶封装后浸泡水后取出前后照片  
九、超干/无水溶剂

	类别
	货号
	品名
	规格
	包装
	备注

	无水溶剂

超干溶剂
	HM-I-001
	无水异丙醇
	隔绝密封，大于99%
	100毫升
	两步法中，CH3NH3I的常用常用溶剂

	
	
	
	
	其它
	

	
	HM-I-002
	无水DMF

(N,N-二甲基甲酰胺)
	隔绝密封，大于99%
	25毫升
	一步法或两步法，钙钛矿旋涂液的常用溶剂

	
	
	
	
	100毫升
	

	
	
	
	
	其它
	

	
	HM-I-003
	无水氯苯
	隔绝密封，大于99.5%
	100毫升
	HTM旋涂液的常用溶剂

	
	
	
	
	其它
	

	
	HM-I-004
	无水乙腈
	隔绝密封，大于99.5%
	100毫升
	锂盐或钴盐添加剂的常用溶剂

	
	
	
	
	其它
	

	
	HM-I-005
	无水DMA

(N,N-二甲基乙酰胺)
	隔绝密封，大于99.5%
	100毫升
	一步法中，钙钛矿旋涂液的高沸点溶剂

	
	
	
	
	其它
	

	
	HM-I-006
	无水DMSO
	隔绝密封，大于99.5%
	100毫升
	一步法中，钙钛矿旋涂液的高沸点溶剂

	
	
	
	
	其它
	

	
	HM-I-007
	无水二氯甲烷
	隔绝密封，大于99.5%
	100毫升
	无水溶剂

	
	
	
	
	其它
	

	
	HM-I-008
	无水乙酸乙酯
	隔绝密封，大于99.5%
	100毫升
	无水溶剂

	
	
	
	
	其它
	

	
	HM-I-009
	无水吡啶
	隔绝密封，大于99.5%
	100毫升
	界面修饰层溶剂

	
	
	
	
	其它
	

	
	HM-I-010
	其它无水溶剂

（定制）
	隔绝密封，大于99.5%
	100毫升
	无水溶剂


十、实验耗材

	类别
	货号
	品名
	规格
	包装
	备注

	其它配件及耗材

其它配件及耗材
	HM-J-001
	玻璃清洗剂
	碱性，玻璃专用
	1瓶
	高效彻底清除玻璃表面污染物

	
	HM-J-002
	四氟搅拌子
	圆柱，不同规格
	5只/包
	搅拌溶解

	
	HM-J-003
	平头棉签
	50支/包，长度12厘米
	1包
	电极表面擦拭

	
	HM-J-004
	封口膜（卷）
	宽度10厘米，长度38米
	1卷
	样品瓶加固密封

	
	HM-J-005
	玻璃样品瓶
	10毫升，含盖，耐溶剂内垫
	100只/盒
	样品瓶

	
	HM-J-006
	玻璃刻字笔
	金刚石头，笔式
	1支
	玻璃表面写字

	
	HM-J-007
	隐形胶带
	不粘玻璃
	4圈
	粘贴玻璃不留痕迹

	
	HM-J-008
	高温胶带（聚酰胺）

5毫米宽
	短时间：500度，

长时间：300度
	5圈
	耐高温胶带

	
	HM-J-009
	划线玻璃分开钳
	钳子外观，带帽
	1把
	玻璃分开

	
	HM-J-010
	尖嘴或平嘴不锈钢镊子
	尖嘴，14厘米长
	1把
	取用干净物品

	
	HM-J-011
	高精度数显湿度表（0%RH-100%RH）
	湿度范围0-100%，精确度：(2.5%，分辨率：0.1%
	1只
	湿度范围0%RH-100%RH，精度高

	
	HM-J-012
	光照度计

(0-99999lux)
	测光强，测量范围0-99999lux,精度10lux
	1只
	测试光强，精度高

	
	HM-J-013
	微孔过滤头

(PVDF材质)
	0.22微米

直径1.3厘米或2.5厘米

耐溶剂
	1包（100只）
	有机系，过滤除去不溶物或漂浮物

	
	HM-J-014
	一次性注射器

(10毫升)
	50支/包
	1包（50只）
	一次性，不能重复利用

	
	HM-J-015
	移液枪吸头

(0.005毫升-10毫升)
	0.005毫升-10毫升
	1包
	一次性，不能重复利用

	
	HM-J-016
	定量移液枪

（0.005毫升-10毫升）
	0.005毫升-10毫升
	1支
	定量取用液体


11、 实验设备

1.手工丝网印刷机

设备图片：
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设备参数：

	型号：HM-K-001
	套装：丝网印刷台、刮刀和网板
	印刷方式：刮刀印刷

	适用材质：任何材质
	印刷面：平面
	操作方式：手动

	最大印刷面积（长×宽）：200*150（mm）
	承印物厚度范围：0-10（mm）
	工作台尺寸：300*400（mm）

	工作台XY调节：任意调节
	最大网板尺寸：300*400（mm）
	电源：无

	外形尺寸：300*400（mm）/200*300（mm）
	重量：10-15（kg）
	产品类型：全新

	1 本套装含印刷台、网板和刮刀。

2 尺寸：300*400 (mm)，或200*300 (mm）

3 网板：150目，200目，250目，300目，350目任选

4 手工印刷，操作简便，适合实验室印刷研究

5 性价比高.

6 小款产品可以放在本公司空气手套箱中.


价格：询价

2.手工玻璃打孔机

设备图片：
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设备参数：

	型号：HM-K-002
	外观：立式
	操作方式：手动

	工作台尺寸：100*100（mm）
	工作台XY调节：任意调节
	电源：220V

	适用材质：玻璃
	重量：2-3（kg）
	产品类型：全新

	1 高    度：0.3米

2 重    量：2.5公斤

3 工作电压：220V

4 功    率：175W

5 转    速：5000-30000RPM（可调）

6 钻头直径：0.6mm-2mm（选配，另购）

7 钻头区域：左右移动和上下移动

8 基底材质：适合玻璃或塑料（硬质）

9 基底厚度：玻璃0.5mm-10mm(适宜范围)

                塑料0.1mm-10mm(适宜范围)

10适合用于玻璃打孔，DSSC对电极打孔等

11性价比高


设备价格：

询价
3.手工玻璃切割台

设备图片：
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设备参数：

	型号：HM-K-003
	外观：平板式
	操作方式：手动

	工作台尺寸：200*200（mm）
	工作台XY调节：任意调节
	电源：无

	适用材质：玻璃
	重量：5（kg）
	产品类型：全新

	1 本仪器含切割台，定位尺和轴向切割刀。尺寸精度：+-0.5mm;

2 主要用于玻璃切割，操作方便，适合实验室手工切割玻璃用途;

3 性价比高.


设备价格：

询价
4.全自动玻璃划割机

设备图片：

[image: image20.jpg]



设备参数：

	型号：HM-K-004
	外观：台式
	切割形状：方形或圆形

	适用材质：玻璃
	切割面：平面
	操作方式：电脑控制，自动

	最大切割面积（长×宽）：150*200（mm）
	工作台尺寸：300*600（mm）
	切割调节：任意XYZ调节

	重量：30（kg）
	电源：220V
	产品类型：全新

	1 本设备为公司独家开发，含高精度划刻机和台式电脑各一件，内置控制软件和作图软件，导电玻璃切割或划刻专用，加工效果好； 
2 本设备结构紧凑，经久耐用，占地面积小，小型化，轻便化，操作简单化，加工效率高，非常适合实验室使用； 
3 本设备的高精度划刻机，采用先进的微米步进马达，XYZ 移动采用三轴并动控制，图形设计后机器按照图形格式自动化运行，加工尺寸精度高；
4 本设备的控制软件和作图软件，中文版，功能强大，操作简单，随做随画，简便易学；
5 本设备的玻璃刀头，采用经久耐用的高精度金刚石刀头，划刻线条细，线条边缘清晰，无明显毛边爆边和花角，十分有利于导电玻璃的划刻或切割，适合批量加工作业；
6 本设备除了可以单独用于导电玻璃的切割和划刻加工，更重要的用途是也可以和导电玻璃激光刻蚀机联用，加工精度匹配，一起完成导电玻璃的一体化划刻和刻蚀加工。 
7 本设备标准尺寸为工作台尺寸约 240 *400（mm），最大切割面积（长×宽）约为 160*220（mm），如果需要更大尺寸或者其它尺寸，可以联系我们定制；
8 本设备性价比高，欢迎联系！


设备价格：

询价
5.导电基底激光刻蚀机

设备图片：
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设备参数：

	型号：HM-K-005
	外观：台式
	适用材质：导电基底

	电脑: 不需要
	电源：220V
	操作方式：程序控制

	最大刻适面积（长×宽）：150*150（mm）
	工作台尺寸：300*300（mm）
	刻蚀调节：任意XY调节

	重量：约20（kg）
	电源：220V
	产品类型：全新

	1. 设备小型化，轻便化，重量约20-30多公斤；

2. 激光器经久耐用，设计寿命高达10万小时；

3. 控制软件内置，无须另外配备电脑，软件功能强大，图案设计灵活 多样；

4. 适合导电玻璃刻蚀, ITO/FTO均可，刻蚀干净，操作简便，特别适合实验室专用；

5. 刻蚀范围分别100*100（mm），150*150（mm）等；

6. 性价比高。


设备价格：

询价
6.600度平板高温加热台

设备图片：
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设备参数：

	型号：HM-K-006
	外观：平板带盖
	材质：金属

	电脑: 不需要
	电源：220V
	控温方式：程序控制

	最大加热面积（长×宽）：150*200（mm）
	工作台尺寸：200*300（mm）
	控温精度：±2℃

	重量：10（kg）
	工作温度：室温-600度
	产品类型：全新

	1 本款平板热台带盖，盖的作用主要用于避光、遮挡灰尘以及一定程度的保温效果；

2 工作温度为室温-600度，程序控温，线性梯度或平台控温均可，程序内置，无须另配电脑，控温精度±2℃；

3 本机器既可以用于钙钛矿电池电极的高温或低温烧结制备介孔层或钙钛矿层，也可以用于喷雾热解高温加热台制备致密层；

4 性价比高。


设备价格：

询价
7.热封机

设备图片：

[image: image24.png]



设备参数：

	型号：HM-K-007
	外观：台式
	加热面：上下面均可控温

	电脑: 不需要
	电源：220V
	配套仪器：空气压缩机

	最大热封面积（长×宽）：100*100（mm）
	工作台尺寸：150*150（mm）
	控温精度：±2℃

	重量：约30（kg）
	工作温度：室温-300度
	产品类型：全新

	1.台式结构

2.上下加热面，分别可控温度

3. 压力和时间可调控

4. 仪器需要配套空气压缩机一起工作

5. 适合用于DSSC电极热压封装

6. 约30公斤

7. 性价比高


设备价格：

询价
8.抽真空耐压透明容器

设备图片：
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设备参数：

	型号：HM-K-008
	外观：透明容器
	材质：高强度PC塑料材质

	电脑: 不需要
	耐压：耐真空压力
	配套仪器：真空泵（自配）

	尺寸：直径150（mm）
	压力调节开关：有
	重量：3（kg）

	1.采用高强度塑料材质制作，耐真空；

2.上盖可视化，配有压力控制开关，易于控制压力和观察液体灌注情况；

3.本容器和真空泵配套，十分适合用于DSSC电解液灌注；

4.本容器和真空泵配套，也可用于钙钛矿膜层的负压蒸发成膜，获得高质量钙钛矿膜层；

5. 性价比高.


设备价格：

询价
9.低湿度空气手套箱

设备图片：
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湿度控制：
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设备参数：

	型号：HM-K-009
	箱体外尺寸：W1500*D700*H700mm（4个手套）
750*700*700(mm)（2个手套）
	材质：全透明的钢化有机玻璃箱体，铝型材料做外框，PC 塑料作连接件

	电脑: 不需要
	箱体内尺寸:W1480 x D670 x H680mm（4个手套）
730*670*680(mm)（2个手套）
	控湿范围：1~60%RH

	湿度精度：+-3%RH
	湿度可控：可控
	重量：约50（kg）

	1） 箱体外尺寸：W1500*D700*H700mm（4个手套），750*700*700(mm)（2个手套）；箱体内尺寸:W1480 x D670 x H680mm（4个手套）；
2）箱体采用铝型材料做外框，PC 塑料作连接件，全透明的有机玻璃箱体；
3）配医疗级橡胶手套；
4）配机械可调式除湿机系统，保持常温低湿工作，数字表显示湿度，控湿范围：1~60%RH；分三档控制：L 档1-20%、M 档20-35%、H 档35-60%，上述湿度值可设定，湿度精度3%RH；
5）配手动充、放氮气阀；
6）箱体内加装一个插线板；
7）用途：可以用于湿度敏感的物质称量、溶液配制、样品制备及保存、电极加热、电池氧化、电池封装等实验操作提供超干燥环境。
8）性价比高。


设备价格：

询价（4个手套），询价（2个手套）

附图：
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10.台式紫外固化灯

设备图片：
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设备参数：

	型号：HM-K-010
	外观：台式
	功率：>=10瓦

	波长: 365nm
	电源：220V
	固化面积：10*10（cm）

	1 国产

2 台式结构，既可固化点，也可以固化面；

3 本紫外灯可以和本公司UVEP001紫外胶匹配，UV胶三十秒内即可固化；

4 性价比高。


设备价格：

询价
11.紫外固化笔
设备图片：
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设备参数：

	型号：HM-K-011
	外观：钢笔式
	功率：>=10瓦

	波长: 365nm
	电源：可充电电池
	UV固化时间：数秒

	1 日本进口

2 钢笔样式，光强密度高，既可固化点，也可以固化面；

3 光强密度高，UV胶数秒内即可固化；

4 可充电，可反复连续使用；

5 本紫外灯可以和本公司UVEP001紫外胶匹配，非常适合钙钛矿电池UV固化封装；

6 性价比高。


设备价格：

询价
十二、玻璃清洗架
	类别
	货号
	品名
	规格
	包装
	备注

	基底清洗架

（全特氟龙）


	HM-L-001
	星形结构清洗架套装I


	1. 圆形，直径80mm

2. 多层

3. 槽数/层：18个

4. 槽尺寸：长28mm*宽2.8mm*高0.8mm

5. 清洗基底尺寸：<=25mm*25mm

6. 重量：约200克

7. 清洗容器：1升烧杯

8. 不含塑料容器
	1套（1层，18片）
	1. 全特氟龙材质

2. 耐酸耐碱耐溶剂

3. 与1升烧杯匹配

4. 清洗后可放置烧杯中保存

5. 溶剂用量少

6. 套件组装方便

7. 适合小尺寸玻璃

	
	
	
	
	1套（2层，36片）
	

	
	
	
	
	1套（3层，54片）
	

	
	HM-L-002
	星形结构清洗架-套装II
	同HM-L-002，另配清洗架容器1个。
	1套（1层，18片）
	同HM-L-002，另配清洗架容器1个。

	
	
	
	
	1套（2层，36片）
	

	
	
	
	
	1套（3层，54片）
	

	
	HM-L-003
	塑料容器


	与HM-L-002清洗架配套
	1个
	1. PP材质，耐酸碱及大部分有机溶剂；

2. 玻璃片清洗

3. 阻挡灰尘，便于干净玻璃片长期保存。


附图：
[image: image33.png]


  [image: image34.png]::;‘



  [image: image35.png]



END！[image: image36.png]



（钙钛矿太阳能电池研究材料及设备）
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